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Design of Photovoltaic Inverter
Based on GaN Devices

This article proposes a design scheme for a high-
efficiency photovoltaic inverter based on gallium
nitride (GaN) power devices. The inverter uses
the wide-bandgap semiconductor GaN as the
switching 

  

Leichte, flexible Photovoltaik
Module für Gewerbe

Leichte & flexible Photovoltaikmodule, Made in
Austria. Photovoltaik Großanlagen mit geringer
Traglast für alle Dacharten - Industrie- &
Gewerbedächer. DAS 

  

Pushing the boundaries of solar
energy systems with TOLL GaN

GaN contributes to better-performing solar
energy systems in terms of higher efficiency,
lower heat dissipation, smaller size, ease of
installation and lower overall system costs.

  

GaN Power Devices , Discrete
Semiconductors , ROHM
Semiconductor

GaN Power Devices GaN (Gallium Nitride) is a
compound semiconductor material used in next-
generation power devices. It is beginning to see
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adoption due to its superior properties over
silicon 

  

Fraunhofer IEE und Partner
entwickeln neuartige netzdienliche  

Im Projekt GaN-HighPower arbeiten die Forscher
an Komponenten für Wechselrichter, die aktiv zur
Stabilisierung des Stromnetzes beitragen. Dabei
setzen sie auf Galliumnitrid-Halbleiter. Neben
dem 

  

GaN shines a light on PV inverter
efficiency

Maximising grid efficiency Of course, it is not just
single-phase string inverters where GaN is
having an impact when it comes to solar power.
Large, grid connected PV installations require a
more robust 

  

Power Module Design for GaN
Transistors Enabling High 

A novel power module design comprising a 650
V, 300 A half-bridge with integrated direct
current (DC)-link and gate drivers is presented. It
has an exceptionally low 
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Digital GaN-based Transceiver
Module for Future Green 5G
Networks

This paper introduces a novel GaN-based digital
transceiver (TRx) concept for 5G applications,
featuring a low-noise amplifier with integrated
switching capability (LNAiS) and a true digital
class-E power 

  

Leveraging GaN for DC-DC Power
Modules for Efficient EVs: A Review

GaN-based devices in electric vehicle power
modules make the vehicle more efficient,
achieving an extended range for the same
battery size. Worldwide, researchers and
engineers are working on 

  

GaN-Leistungsbauelemente ,
Diskrete Halbleiter 

GaN (Galliumnitrid) ist ein
Verbindungshalbleitermaterial, das in
Leistungsgeräten der nächsten Generation
verwendet wird. Es wird zunehmend eingesetzt
aufgrund seiner gegenüber 

  

Solarmodul - Wikipedia

Die Fertigung eines Solarmoduls erfolgt
weitgehend automatisiert mit der optisch aktiven
Seite nach unten. Als erstes wird ein
entsprechendes Glas gereinigt und bereitgelegt.
Auf dieses kommt dann 
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Einfach einzusetzende GaN-
Leistungsmodule - 

Im Projekt »GaNext« (kurz für GaN-
Leistungsmodule der nächsten Generation) soll
die Einstiegshürde in der Nutzung von
Galliumnitrid-Halbleitern (GaN) 

  

Innovative Wechselrichter nutzen
Galliumnitrid

Wissenschaftler entwickeln zusammen mit
Industriepartnern im Projekt GaN-Highpower
neue Technologien für Wechselrichter. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Klima
fördert das 

  

Power Module Design for GaN
Transistors Enabling High
Switching 

The advantages of gallium nitride and silicon
carbide transistors over silicon devices are
highlighted. The design criteria for power
modules in multi-kilowatt applications to
effectively leverage  
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